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利用改造的扫描电子显微镜（*+,）设备，在 *+,腔体中利用钨（-）探针测试了单颗粒金刚石的 !." 与场发射
特性，结果表明结晶良好的金刚石的 !." 特性服从欧姆定律，而孤立的菜花状金刚石颗粒（/0123425678.2397 :30;5<:）
的 !."特性基本符合 =552.>87<972输运特性 ?场发射特性表明，结晶良好的金刚石薄膜基本没有场发射，而孤立的菜
花状的金刚石颗粒具有一定的场发射 ? @AB金刚石的场发射过程中，缺陷对电子的输运起主导作用 ?
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!国家重点基础研究发展计划（C)#）项目（批准号："%%#@D#!’)%"）资助的课题 ?

! G 引 言

金刚石薄膜具有优良的物理化学特性，是很好

的场发射阴极候选材料，如高硬度有利于耐离子轰

击；高热导率有利于发射大电流；很好的表面化学惰

性有利于使发射电流稳定；负电子亲和势有利于在

低的电场下获得场发射［!］等，而且通过氮掺杂在较

低的场强下获得了场发射［"］?但是 @AB金刚石薄膜
本身具有复杂的结构，其场发射特性也非常复杂，场

发射的机理依然没有人们普遍接受的模型［#，’］?近年
来的研究表明连续的金刚石薄膜存在场发射，而孤

立的金刚石颗粒却几乎没有场发射，并将这种结果

归结为金刚石与衬底界面存在比较大的势垒［(］?
!." 特性是考察半导体材料的电输运特性的重

要手段，本文利用改造的扫描电子显微镜（*+,）设
备，在 *+,腔体中引入探针，并利用探针测试了单
颗粒金刚石的 !." 与场发射特性 ?

" G 实验结果与讨论

在 !;52HI的氢氧化钾（JKE）溶液，利用阳极氧
化法将 %G" ;;钨丝制备成钨针，利用去离子水和无
水乙醇清洗钨针，然后在钨针上沉积金刚石薄膜 ?金
刚石薄膜是利用热丝 @AB方法生长的，具体条件为

腔体压力 (G#9=0，氢气与甲烷的流量比例为 ’C L//;
：! L//;，热丝的温度约为 "%%%M，钨针与热丝的距
离约为 $ /;，生长时间分别为 (，#% ;3<? !." 特性与
场发射测试均在 *+,腔体中进行 ? *+,腔体通过改
造，导入金属探针（本实验采用钨探针），该探针可以

在腔体外部进行三维操作，从而选择金刚石颗粒的

位置进行 !." 和场发射测试 ? !." 测试和场发射测试
时均将 *+,的电子枪关闭 ?
图 !为利用测试探针接触结晶良好的金刚石颗

粒（生长时间为 #%;3<）的 *+,像、!." 曲线及本实验
中 !." 和场发射测试过程的电路 ?在 !." 与场发射
测试时测试探针施加正电压，为正电极 ?通过调整测
试探针的位置，对选定的金刚石区域进行 !." 测试 ?
在进行场发射测试时，测试探针首先接触被选择的

金刚石区域，然后轻轻移动测试探针脱离接触的状

态，同时利用 *+,观察金刚石与测试探针的间距 ?
金刚石与测试探针的间距可以达到 %G!!;以内，小
于 *+,的分辨率，此时主要通过在较高的电压（如 (
A）下是否有电流以判断是否处于接触状态 ?微区拉
曼测试结果表明，图 !所示的金刚石在 !### /;N !处

有尖锐的金刚石拉曼峰，这与 *+,的观察结果是一
致的 ?利用该测试探针直接接触图 !中钨针样品的
没有金刚石薄膜的区域，其 !." 关系基本为直线，其
电阻约为 !%$"，表明即使经过 #% ;3<的金刚石生
长，钨针衬底基本保持良好的导电性，也表明本实验
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装置比较可靠 !金刚石颗粒的 !"" 曲线基本呈直线，
符合欧姆定律，只是电阻很高，约为 #$% & ’(’’!，基

本为介电材料 !
图#为孤立的菜花状的金刚石颗粒的 !""曲线

图 ’ 结晶良好的金刚石颗粒的 !""测试 )*+像与结果（右侧为测试装置的示意图）

图 # （,）菜花状金刚石颗粒的 !""测试 )*+像；（-）菜花状金刚

石颗粒的 !""测试结果（!）与利用 ./理论拟合的结果（"）

与接触状态的 )*+像 !这种金刚石是在上述相同的
生长条件下，生长时间仅为 % 012的样品 !即使调节

探针测试金刚石颗粒的不同位置，获得的 !"" 曲线
是相似的 !图 #的 !"" 曲线是比较典型的结果 !从 !"
"结果来看，显然不符合欧姆定律 !如图中所示，图
中的 !"" 关系比较符合 .334"/562764模型 !在电压高
于 ($% 8时，拟和结果与实验结果符合很好，表明这
种金刚石颗粒的电输运过程，基本是缺陷主导的输

运过程 !一般而言，菜花状的金刚石含有大量的微
晶，也具有较高密度的缺陷，实际上结晶质量是较差

的 !利用拟合结果可以估计该金刚石颗粒的介电常
数 ! .334"/562764 模型的电流与电压关系可以表示为

! 9!·"·6:;（"·"($%）， （’）
其中!和"是常数 !"可以进一步表示为

" 9
# #
"## $
%& ， （#）

其中 #，$，%，& 和#分别为电子电荷、电极间距、玻
尔兹曼常数、环境温度和介电常数 !拟合结果如图 #
所示，"9 %$#，同时将各种常数及温度 & 9 <(( =、颗
粒尺寸 $ 9 ’#0代入上式，可以得到介电常数约为
<，小于金刚石的介电常数（%$>），表明该颗粒的结晶
质量的确较差 !
在图 #的 !"" 曲线中小于 ($% 8的区域，可能是

肖特基电流，还需要进一步研究 !
图 <为图 #所示的菜花状金刚石颗粒的场发射

测试结果 !由于 )*+腔体的真空度比较低（约为 ’$<
& ’(? #.,，气体平均自由程约为 ($% @0），如果阴极
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图 ! 菜花状金刚石颗粒的场发射曲线（插图为 "#$曲线）

与阳极的间距较大，这样的真空度是达不到场发射

测试要求的，但是正如扫描隧道显微镜（%&’）可以
在大气条件下利用场发射现象一样，当场发射测试

的电极间距足够小时，也可以观测到场发射现象 (事
实上，在本实验过程中，金刚石的场发射常常难以获

得，需要将测试探针的充分靠近金刚石之后才能获

得 (当测试探针与金刚石之间的间距小于 )*+!,时
（%-’的分辨率约为 )*+!,），观测到了场发射现
象，插图为 "./012#$.23415,（"#$）曲线 (一般而言，如
果 "#$曲线呈直线，则可以确认发生了场发射现象 (
如图 !所示，"#$曲线呈直线，而且起始电压高于 +)
6，因此可以认为发生了场发射 (
但是从结晶良好的如图 + 所示的金刚石颗粒

中，始终没能观测到场发射现象，表明结晶良好的金

刚石颗粒可能难以观测到场发射，或者说其场发射

特性远弱于菜花状的金刚石的场发射 (这与以往的
报道是一致的［7，8］(

从 !#" 结果，不难发现金刚石的电输运特性依
赖于其结晶质量 (结晶良好的金刚石颗粒基本服从
欧姆定律，而且显示出很高的电阻（约 +)++"）(虽然
金刚石表面可以具有负的电子亲和势，从而有利于

场发射，但是如此高的电阻表明不可能从结晶良好

的金刚石获得高的场发射电流，或者说如果从结晶

质量高的金刚石薄膜获得了较高的场发射电流，意

味着存在其他的电子输运途径 (其中最主要的电子
输运途径是缺陷包括结晶颗粒之间的晶界 (具有高
缺陷密度的菜花状金刚石颗粒的 !#" 特性服从缺陷
主导的 9..0#"21:;10模型，即电子从衬底（钨）通过缺
陷跳越到金刚石导带，表明在场发射过程中电子可

能同样通过缺陷输运到金刚石表面（或导带）(这些
缺陷可以在金刚石的带隙中形成缺陷能级，从而有

助于电子从衬底注入到金刚石的导带［<—8］(

! * 结 论

本文利用改造的扫描电子显微镜（%-’）设备，
在 %-’腔体中利用探针测试了单颗粒金刚石的 !#"
与场发射特性，结果表明结晶良好的金刚石颗粒的

!#" 特性服从欧姆定律，其电阻约为 =*< > +)++"；而
孤立的菜花状（?@A05B0./12）金刚石颗粒的 !#" 特性基
本符合缺陷主导的 9..0#"21:;10输运特性，并且其介
电常数约为 !，小于金刚石的介电常数（<*8）(场发
射特性表明，结晶良好的金刚石薄膜基本没有场发

射，而孤立的菜花状的金刚石颗粒具有一定的场发

射 (在 C6D金刚石的场发射过程中，缺陷可能起主
导作用 (
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